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Реферат

К заявке: «Способ получения наноструктурированных покрытий оксидов металлов»

Изобретение относится к области синтеза оксидов металлов простого и сложного состава, обладающих диэлектрическими или полупроводниковыми свойствами, в виде тонких наноструктурированных покрытий на поверхности изделий различной формы. Предложен способ получения наноструктурированных покрытий оксидов металлов, заключающийся в том, что готовят спиртовой раствор β-дикетонатов одного или более p-, d- или f-металлов с концентрацией 0,001÷2 моль/л, раствор нагревают до 368÷523 К и выдерживают при данной температуре в течение 10÷360 минут до образования раствора алкоксо-β-дикетонатов металлов, полученный раствор по каплям наносят на центральную часть подложки, которую при этом вращают со скоростью 100÷16000 об/мин, либо в указанный раствор погружают подложку со скоростью 0,1÷1000 мм/мин под углом по вертикали 0÷60°, после чего выдерживают подложку с нанесённой плёнкой раствора алкоксо-β-дикетонатов при 77÷523 К до прекращения потери массы с образованием ксерогеля на поверхности подложки, затем проводят процесс кристаллизации оксида из ксерогеля при 573÷1773 К. В качестве спиртов – источников алкосо-групп применяют одно- и многоатомные, линейные и разветвлённые спирты. Спиртовой раствор дополнительно содержит алифатические и ароматические углеводороды, их галогенпроизводные, эфиры, альдегиды, кетоны, органические кислоты и другие органические растворители в количествах, необходимых для достижения раствором температуры кипения в интервале 368÷523 К. Полученный спиртовой раствор алкоксо-β-дикетонатов металлов предварительно гидролизуют путём добавления водно-спиртового раствора при мольном соотношении воды к металлу 0,5÷10. Нанесение плёнки раствора алкоксо-β-дикетонатов металлов на подложку проводят при температуре раствора 273÷523 К и температуре подложки 273÷1273 К. Материал подложки выбирают из ряда: кремний, карбид кремния, оксид алюминия. Выдерживание подложки с нанесённой плёнкой раствора алкоксо-β-дикетонатов до прекращения потери массы проводят при значениях давления 1∙10-5÷1 атм. Процесс кристаллизации оксида из ксерогеля проводят при значениях давления 1∙10-5÷1 атм. После кристаллизации оксида из ксерогеля проводят дополнительное прокаливание подложки с ксерогелем в течение от 1 минуты до 24 часов в окислительной или инертной атмосфере при температурах 573÷1773 К.
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